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PN ºÉÆÊvÉ (PN junction): P iÉlÉÉ N {ÉnùÉlÉÇ Eäò ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ºÉä b÷ÉªÉÉäb
¤ÉxÉÉiÉä ½èþ* ºÉiÉ½þ ÊVÉºÉ {É®ú ªÉ½þ {ÉnùÉlÉÇ Ê¨É±ÉiÉä ½è EòÉä, PN ºÉÆÊvÉ Eò½þiÉä ½èþ*

VÉ¤É P iÉlÉÉ N {ÉnùÉlÉÇ BEò ºÉÉlÉ VÉÖc÷iÉä ½éþèþ, iÉ¤É Ê´ÉºÉ®úhÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* (Fig 1)
N {ÉnùÉlÉÇ ¨Éä EÖòUô <±ÉäC]õÉxÉ, ºÉÆÊvÉ Eäò ÊxÉEò]õ, P {ÉnùÉlÉÇ ¨Éä EòÉä]õ®ú (hole) ºÉä
+ÉEòÌ¹ÉiÉ ½þÉäiÉä ½èþ, <ºÉ iÉ®ú½þ ºÉä N {ÉnùÉlÉÇ ¨ÉäÆ EòÉä]õ®ú (ÊUpùô) ®ú½þ VÉÉiÉä ½èþ*
Ê´ÉtÖiÉ +É´Éä¶É EòÉ Ê´ÉºÉ®úhÉ, ºÉÆÊvÉ Eäò ÊxÉEò]õ UôÉä]äõ IÉäjÉ ¨Éå Ê´É¦ÉÆÉiÉ®ú =i{ÉzÉ
Eò®úiÉÉ ½èþ* (Fig 1) <ºÉEäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É ºÉä, {ÉnùÉlÉÇ BEò Ênù¶ÉÉ ¨Éå ºÉǼ ÉÉ½þxÉ Eò®úiÉÉ
½èþ, ±ÉäÊEòxÉ Ê´É{É®úÒiÉ Ênù¶ÉÉ ¨Éå xÉ½þÒ, <ºÉÒ EòÉ®úhÉ ´É½þ IÉäjÉ, ÊVÉºÉ¨Éå ªÉ½þ emf
+ÎºiÉi´É ¨Éå ½þÉäiÉÉ ½èþ, =ºÉä ®úÉäÊvÉEòÉ (Barrier) Eò½þiÉä ½éþ*

{ÉÉ´É®ú (Power) +¦ªÉÉºÉ 4.1.162 ºÉä ºÉ¨¤ÉÆÊvÉiÉ ÊºÉrùÉÆiÉ
<±ÉäC]ÅõÒÊ¶ÉªÉxÉ (Electrician) - <±ÉäC]ÅõÉäÊxÉEò +¦ªÉÉºÉ

PN VÉxEò¶ÉxÉ - +rÇù SÉÉ±ÉEò b÷ÉªÉÉäb÷  (PN Junction - semi conductor diodes)
=nÂùnäùäù¶ªÉ : <ºÉ {ÉÉ`ö Eäò +xiÉ ¨Éå +É{É ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉªÉÇ Eò®úxÉä ªÉÉäMªÉ ½þÉåMÉä :
• PN VÉxEò¶ÉxÉ ¨Éå Êb÷}ªÉÚ¶ÉxÉ +Éè®ú ¤ÉäÊ®úªÉ®ú {ÉÉä]äõÎx¶ÉªÉ±É º{É¹]õ Eò®úxÉÉ
• PN VÉxC¶ÉxÉ EòÒ ¡òÉ®ú´Éb÷Ç +Éè®ú ¤ÉèEò´ÉbÇ÷ Ê¤ÉªÉÉËºÉúMÉ iÉlÉÉ ºÉä̈ ÉÒEòxb÷C]õ®ú Êb÷ªÉÉäb÷ +Éè®ú =xÉEòÒ VI Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ º{É¹]õ Eò®úxÉÉ
• Êb÷ªÉÉäb÷ Eäò +xÉÖ|ÉªÉÉäMÉ Ê´ÉÊxÉnæù¶É º{É¹]õ Eò®úxÉÉ +Éè®ú =xÉEäò |ÉEòÉ®ú ¤ÉiÉÉxÉÉ
• Êb÷ªÉÉäb÷ xÉ¨¤ÉË®úMÉ ½äþiÉÖ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ +ÉètÉäÊMÉEò ¨ÉÉxÉnùhb÷ ¤ÉiÉÉxÉÉ iÉlÉÉ Êb÷ªÉÉäb÷ Eäò ºÉ¨ÉiÉÖ±ªÉ JÉÉäVÉxÉÉ
• Êb÷ªÉÉäb÷ {É®úÒIÉhÉ EòÒ Ê´ÉÊvÉ ¤ÉiÉÉxÉÉ +Éè®ú {ÉÉä±ÉÉÊ®ú]õÒEòÉä {É½þSÉÉxÉxÉÉ
• Ê´É¶Éä¹É Êb÷ªÉÉäb÷, =xÉEäò |ÉEòÉªÉÇ iÉlÉÉ PIV ¤ÉiÉÉxÉÉ*

+ÉÆiÉÊ®úEò +´É®úÉävÉ Ê´É¦É´É (Vb) (Internal barrier potintial (Vb)):
ªÉtÊ{É ªÉ½þ BEò +ÉÆiÉÊ®úEò ºÉ¨{ÉEÇò Ê´É¦É´É ½èþ ÊVÉºÉä ºÉÒvÉä xÉ½þÒ ¨ÉÉ{ÉÉ VÉÉ
ºÉEòiÉÉ ½è, Ê¡ò®ú ¦ÉÒ |É¦ÉÉ´É EòÉä Ge ºÉÆÊvÉ Eäò Ê±ÉB 0.3V ªÉÉ Si Eäò Ê±ÉB
0.7V ºÉä ÊxÉ¹|É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½è* Si Eäò Ê±ÉB ®úÉäÊvÉEòÉ Ê´É¦ÉÉ´É
+ÊvÉEò ½þÉäiÉÉ ½èþ CªÉÉäÊEò <ºÉEòÉ Eò¨É {É®ú¨ÉÉhÉÖ Gò¨ÉÉÆEò ºÉ½þ ºÉÆªÉÉäVÉÒ ¤ÉxvÉ ¨Éå
+ÊvÉEò ÎºlÉ®úiÉÉ näùiÉÉ ½èþ, VÉèºÉä ÊEò {ÉÚ́ ÉÇ ¨Éå ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉ SÉÖEòÉ ½èþ*

PN ºÉÆÊvÉ, Ê®úCiÉÒEò®úhÉ ùIÉäjÉ +É´ÉÌvÉiÉ Eäò ºÉÉlÉ ªÉ½þ nù¶ÉÉÇiÉÉ ½èþ ÊEò +ÉªÉxÉ,
ÊVÉºÉEäò {ÉÉºÉ vÉxÉÉi¨ÉEò iÉlÉÉ @ñhÉÉi¨ÉEò +É´Éä¶É ½éþ, ´Éä ®úÉäÊvÉEòÉ {É®ú +ÉÆiÉÊ®úEò
ºÉ¨{ÉEÇò Ê´É¦É´É Vb =i{ÉzÉ Eò®úiÉä ½èþ* (Fig 2)

PN ªÉÖÎCiÉ EòÉä b÷ÉªÉÉäb÷ Eò½þiÉä ½èþ* b÷ÉªÉÉäb÷ iÉlÉÉ =ºÉEòä ÊSÉx½ EòÉäþ (Fig 3) ¨Éå
nù¶ÉÉÇªÉä MÉB ½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ ®úSÉxÉÉ, vÉÉ®úÉ EòÉä BEò Ênù¶ÉÉ ¨Éå |É´ÉÉ½þ ½þÉäxÉä
näùiÉÒ ½þèý {É®ú Ê´É{É®úÒiÉ Ênù¶ÉÉ ¨Éå xÉ½þÒ*

PN ºÉÆÊvÉ EòÒ +Ê¦ÉxÉÊiÉ (Biasing the PN junction)

+OÉ +Ê¦ÉxÉÊiÉ (Forward bias): +OÉ +Ê¦ÉxÉÊiÉ PN ºÉÆÊvÉ EòÉä
(Fig 4) ¨Éå nù¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* vÉxÉÉi¨ÉEò ÊºÉ®úÉ, P ºÉÉ<Çb÷ ({ÉÉ·ÉÇ) ºÉä VÉÖb÷ÃÉ
®ú½þiÉÉ ½èþ iÉlÉÉ DC +É{ÉÚÌiÉ EòÉ @ñhÉÉi¨ÉEò ÊºÉ®úÉ, ºÉÆÊvÉ Eäò N ºÉÉ<Çb÷ ºÉä VÉÖbÃ÷É
½þÉäiÉÉ ½èþ*

(Fig 4) ̈ Éå nù¶ÉÉÇªÉä MÉB +xÉÖºÉÉ®ú, b÷ÉªÉÉäb÷ ̈ ÉäÆ ºÉä vÉÉ®úÉ |É´ÉÉÊ½iÉþ ½ÉäþMÉÒ* ¤Éè]õ®úÒ
Eäò Ê±ÉB vÉxÉÉi¨ÉEò ÊºÉ®úÉ, +ÊiÉÊ®CiÉ EòÉä]õ®ú (Holes) EòÉä UôÉäb÷iÉä ½ÖþB P
{ÉnùÉlÉÇ ºÉä <±ÉäC]ÅõõÉxÉÉä EòÉä +ÉEòÌ¹ÉiÉ Eò®úiÉÉ ½è* CªÉÉäÊE ºÉÆÊvÉ ¨ÉäÆ ºÉä ÊxÉE±ÉiÉä
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<±ÉäC]ÅÉxÉ (drifting away) ÊxÉEò±ÉiÉä ½è, <ºÉÊ±ÉB ºÉÆÊvÉ Eäò ÊxÉC]õ +ÊiÉÊ®úCiÉ
½þÉä±É ºÉÆÊSÉiÉ ½þÉäiÉä ½èþ* =ºÉÒ IÉhÉ, ¤Éè]õ®úÒ Eäò @ñhÉÉi¨ÉEò ÊºÉ®äú ºÉä <±ÉäC]ÅõÉxÉ,
b÷ÉªÉÉäb÷ Eäò Eò¨É @ñhÉÉi¨ÉEò N {ÉnùÉlÉÇ EòÒò iÉ®ú¡ò +ÉEòÊ¹ÉÇiÉ ½þÉäiÉä ½éþ* ªÉ½þ
ÊGòªÉÉ, ºÉÆÊvÉ {É®ú ®úÉäÊvÉEòÉ EòÉä ÊxÉ¹|É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Eò®úiÉÒ ½éþ, iÉlÉÉ <±ÉäC]ÅõÉxÉ EòÉä, P
{ÉnùÉlÉÇ Eäò +ÊiÉÊ®CòiÉ ½þÉä±É ¨ÉåÆ VÉÉxÉä näùiÉÒ ½èþ, <ºÉEäò {ÉÊ®úhÉ¨É ºÉä BEò Ênù¶ÉÉ ¨Éå
<±ÉäC]ÅõÉxÉ ±ÉMÉÉiÉÉ®ú |É´ÉÉ½þ ½ÉäiÉä ®ú½þiÉä ½èþ* +OÉ +Ê¦ÉxÉÊiÉ ºÉǼ É½þxÉ ¨Éå +É´Éä¶É
´ÉÉ½þEòÉä EòÉä SÉ±ÉxÉä Eäò Ê±ÉB +É´É¶ªÉEò ́ ÉÉä±]iÉÉ EòÉä ®úÉäÊvÉEòÉ ́ ÉÉä±]iÉÉ (barrier
voltage) Eò½þiÉä ½èþ*

Ê´É{É®úÒiÉ +Ê¦ÉxÉÊiÉ (Reverse Bias) :

ªÉÊnù DC +É{ÉÚÌiÉ EòÒ wÉÖ́ ÉiÉÉ, (Fig 5) ¨Éå nù¶ÉÉÇªÉä MÉB +xÉÖºÉÉ®ú ½þÉä iÉÉä PN
ºÉÆÊvÉ EòÉä Ê´É{É®úÒiÉ +Ê¦ÉxÉÊiÉ EòÉ Eò½þiÉä ½éþ, +lÉÉÇiÉ ºÉÉ<b÷ P, @ñhÉÉi¨ÉEò ºÉä
iÉlÉÉ ºÉÉ<b÷ N, +É{ÉÚÌiÉ Eäò vÉxÉÉi¨ÉEò ÊºÉ®äú ºÉä ºÉ¨¤ÉÆvÉxÉ ½þÉäiÉä ½èþ* (Fig 5)
Ê´É{É®úÒiÉ ¤Éè]õ®úÒ ºÉ¨¤ÉÆvÉxÉ (Ê´É{É®úÒiÉ +Ê¦ÉxÉÊiÉ) EòÉä nù¶ÉÉÇiÉÉ ½èþ* =ºÉÒ ºÉ¨ÉªÉ,
P {ÉnùÉlÉÇ ¨Éå <±ÉäC]ÅõÉxÉ Eäò Ê´ÉºlÉÉ{ÉxÉ Eäò EòÉ®úhÉ, vÉxÉÉi¨Eò ½þÉä±É, b÷ÉªÉÉäb÷ Eäò
Ê±ÉB ÊºÉ®äú Eäò ÊxÉEò]õ ºÉÆÊvÉ ºÉä +Éè®ú +ÉMÉä VÉÉiÉä ½èþ, VÉÉä ¤Éè]®úÒ Eäò @ñhÉÉi¨ÉEò
ÊºÉ®äú ºÉä VÉÖcä÷ ½éþ* ªÉ½þ ÊGòªÉÉ PN ºÉÆÊvÉ {É®ú SÉÉèbÃ÷Ò ®úÉäÊvÉEÉ =i{ÉzÉ E®úiÉÒ ½èþ
ÊVÉºÉ¨Éå ºÉä <±ÉäC]ÅõÉxÉ |É´ÉÉÊ½iÉþ xÉ½þÒ ½Éäþ ºÉEòiÉä ½èþ* (Ê¡ò® ¦ÉÒ ¤É½ÖþiÉ Eò¨É vÉÉ®É
EòÉ IÉ®úhÉ ½Éä ºÉEiÉÉ ½èþ)*

PN ºÉÆÊvÉ Eäò V-I +Ê¦É±ÉIÉhÉ (V-I characteristic of PN junction):
ºlÉèÊiÉEò vÉÉ®úÉ ´ÉÉä±]iÉÉ +Ê¦É±ÉIÉhÉ (Fig 6) ¨Éä nù¶ÉÉÇªÉä MÉªÉä ½èþ*

+OÉ Ênù¶ÉÉ ̈ Éå vÉÉ®úÉ, +OÉ ́ ÉÉä±]iÉÉ Vb iÉEò {É½ÖÆþSÉxÉä {É®ú ¶ÉÒQÉiÉÉ ºÉä ¤ÉfÃøiÉÒ ½èþ,
ÊVÉºÉä ®úÉäÊvÉEòÉ Ê´É¦É´É ªÉÉ ºÉÆÊvÉ Ê´É¦É´É Eò½þiÉä ½èþ* VÉ¨ÉäÇÊxÉªÉ¨É Eäò Ê±ÉB
®úÉäÊvÉEòÉ Ê´É¦É´É 0.3V iÉlÉÉ ÊºÉÊ±ÉEòÉìxÉ Eäò Ê±ÉªÉä 0.7V ½èþ* PN ºÉÆÊvÉ úEòÉ
´ªÉ´É½þÉ®, +ÊvÉEòiÉ¨É +OÉ vÉÉ®úÉ ºÉä ºÉÒÊ¨ÉiÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ, CªÉÉäÊEò +iªÉÉÊvÉEò
vÉÉ®úÉ, +ÊvÉEò >ð¹¨ÉÉ =i{ÉzÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ b÷ÉªÉÉäb÷ EòÉä xÉ¹]õ Eò®ú ºÉEòiÉÒ ½è*

ºÉÆÊvÉ Eäò Ê´É{É®úÒiÉ Ênù¶ÉÉ ¨Éå vÉÉ®úÉ ¤É½ÖþiÉ Eò¨É ½þÉäiÉÒ ½èþ* Ê´É{É®úÒiÉ Ênù¶ÉÉ ¨Éå -
Vb iÉEò {É½ÖÆþSÉxÉä {É®ú, Ê´É{É®úÒiÉ vÉÉ®úÉ +SÉÉxÉEò ¤ÉfÃø VÉÉiÉÒ ½è* -Vb Ê´É{É®úÒiÉ
Ênù¶ÉÉ ¨Éå VÉ½þÉì vÉÉ®úÉ ¤ÉføxÉÉ |ÉÉ®úÆ¦É ½þÉäiÉÒ ½èþ EòÉä xÉÒ Ê´É¦É´É (Knee
Potential) ªÉÉ Ê´É¦ÉÆMÉ ´ÉÉä±]õiÉÉ (break down voltage) Eò½þiÉä ½èþ*
ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉ: <ºÉ IÉäjÉ ¨Éå b÷ÉªÉÉäb÷ EòÉä |ÉSÉÉÊ±ÉiÉ xÉ½þÒ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½éþ* xÉÒ
´ÉÉä±]õiÉÉ, b÷ÉªÉÉäb÷ Eäò |ÉEòÉ®ú {É®ú ÊxÉ¦ÉÇ®ú Eò®úiÉÉ ½èþ VÉÉä 3V ºÉä 20kV ªÉÉ
+ÊvÉEò iÉEò {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ*

b÷ÉªÉÉäb÷ Eäò +xÉÖ|ÉªÉÉäMÉ (Application of diodes) : +vÉÇSÉÉ±ÉEò b÷ÉªÉÉäb÷
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ +xÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉä Eäò Ê±ÉB ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉä VÉÉiÉä ½èþ* +xÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå Eäò EÖòUô
¨ÉÖJªÉ IÉäjÉ EòÒ ºÉÚÊSÉ xÉÒSÉä nùÒ MÉ<Ç ½èþ*

• ºÉÆSÉÉ®ú |ÉÉ{iÉÉ (Communication reveiver) ̈ Éå +ÊvÉÊ¨É¸ÉhÉ  (Modu-
lation) iÉlÉÉ +xÉÊvÉÊ¨É¸ÉhÉ

• =SSÉ MÉÊiÉ Eäò +ÆEòÒªÉ (Êb÷ÊVÉ]õ±É) {ÉÊ®ú{ÉlÉ EòÒ Îº´ÉSÉxÉ

• ÊxÉ¨xÉ ¶ÉÎCiÉ iÉlÉÉ =SSÉ ¶ÉÎCiÉ Ênù¹]õ Eò®úhÉ

• EM Ê®ú±Éä iÉlÉÉ +xªÉ {ÉÊ®ú{ÉlÉÉä ¨Éå iÉÆ®úMÉ EòÒ ºÉÆ®úIÉEò (Surge
protectors)

• iÉ®ÆúMÉ °ü{É EòÉä ÎC±É{É iÉlÉÉ C±Éä̈ {É Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB

Ê´ÉÊ¦ÉzÉ +xÉÖ|ÉªÉÉäMÉ Eäò Ê±ÉB, Ê´ÉÊ¦ÉzÉ vÉÉ®úÉ |É´ÉÉ½þ EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ, Ê´ÉÊ¦ÉzÉ PIV
IÉ¨ÉiÉÉ, <iªÉÉnùÒ Eäò b÷ÉªÉÉäb÷ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB ÊxÉ¨ÉÉÇiÉÉ,
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ Ê´ÉÊxÉnæù¶É Eäò ºÉÉlÉ Ê´ÉÊ¦ÉxxÉ +xÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉä EòÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB
b÷ÉªÉÉäb÷ ¤ÉxÉÉiÉä ½èþ* ÊEòºÉÒ Ê´ÉÊ¶É¹]õ +xÉÖ|ÉªÉÉäMÉ Eäò Ê±ÉB b÷ÉªÉÉäb÷ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ
Eò®úxÉä Eäò {ÉÚ́ ÉÇ ªÉ½þ +É´É¶ªÉEò ½èþ ÊEò ÊnùªÉä MÉªÉä b÷ÉªÉÉäb÷ EòÒ ́ ÉÉä±]iÉÉ, vÉÉ®úÉ iÉlÉÉ
iÉÉ{É Eäò ±ÉIÉhÉ, +É´É¶ªÉEòiÉÉ +xÉÖºÉÉ®ú ½èÆ ªÉÉ xÉ½þÓ*

b÷ÉªÉÉäb÷ Eäò ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ Ê´ÉÊxÉnæù¶É (Important specifications of a
diodes)

{ÉnùÉlÉÇ (The material): b÷ÉªÉÉäb÷ +{ÉÊ¨É¸ÉhÉ (dopped) +vÉÇSÉÉ±ÉEò
{ÉnùÉlÉÇ ºÉä ¤ÉxÉiÉä ½èþ* ªÉ½þ ÊºÉÊ±ÉEòxÉ ªÉÉ VÉ®ú¨ÉäÊxÉªÉ¨É ªÉÉ ºÉä±ÉäÊxÉªÉ¨É ½þÉä ºÉEòiÉÉ
½äþ* ªÉ½þ ̈ É½þi´É{ÉÚhÉÇ ½èþ CªÉÉäÊE  Eò]õ-<xÉ ́ ÉÉä±]iÉÉ, b÷ÉªÉÉäb÷ Eäò {ÉnùÉlÉÇ {É®ú ÊxÉ¦ÉÇ®ú
Eò®úiÉÒ ½è* =nùÉ½þ®úhÉ Eäò Ê±ÉB Ge b÷ªÉÉäb÷ ̈ Éå Eò]õ-<xÉ ́ ÉÉä±]iÉÉ ±ÉMÉ¦ÉMÉ 0.3v
½èþ VÉ¤ÉÊEò Si b÷ÉªÉÉäb÷ ¨Éå Eò]-<õxÉ <xÉ ´ÉÉä±]iÉÉ ±ÉMÉ¦ÉMÉ 0.7V ½èþ*

+ÊvÉEòiÉ¨É ºÉÖ®úÊIÉiÉ Ê´É{É®úÒiÉ ´ÉÉä±]iÉÉ (Maximum safe inverse
voltage) : <ºÉä VR ªÉÉ Vr ºÉä |ÉnùÌ¶ÉiÉ Eò®úiÉä ½èþ iÉlÉÉ <ºÉä b÷ÉªÉÉäb÷ Eäò ̈ ÉvªÉ
|ÉªÉÖCiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* <ºÉä {ÉÒEò <xÉ´ÉºÉÇ ́ ÉÉä±]iÉÉ (=iGò¨É Ê¶ÉJÉ®ú ̈ ÉÉxÉ)
ªÉÉ PIV Eò½þiÉä ½èþ* ªÉÊnù ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ PIV ºÉä =SSÉ Ê´É{É®úÒiÉ ´ÉÉä±]iÉÉ EòÉä
b÷ÉªÉÉäb÷ Eäò ¨ÉvªÉ |ÉªÉÖCiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉªÉä iÉÉä ´É½þ ºlÉÉ<Ç °ü{É ºÉä nùÉä¹É{ÉÚhÉÇ ½þÉä
VÉÉªÉäMÉÉ*

{ÉÉ´É®ú : <±ÉäC]ÅõÒÊ¶ÉªÉxÉ - (NSQF ºiÉ®ú 5) -  +¦ªÉÉºÉ 4.1.162 ºÉä ºÉ¨¤ÉÆÊvÉiÉ ÊºÉrùÉÆiÉ
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+ÊvÉEòiÉ¨É +ÉèºÉiÉ +OÉ vÉÉ®úÉ (Maximum average forward
current): If ªÉÉ IF VÉÉä b÷ÉªÉÉäb,÷ Ê¤ÉxÉÉ JÉ®úÉ¤É ½ÖþB +{ÉxÉä ¨Éå ºÉä |É´ÉÉ½þ ½ÉäþxÉä
näÆù*

+OÉ ´ÉÉä±]iÉÉ {ÉiÉxÉ (Forward Voltage drop) : VF ªÉÉ Vf +OÉ
´ÉÉä±]iÉÉ {ÉiÉxÉ VÉÉä ÊEò b÷ÉªÉÉäb÷ Eäò ¨ÉvªÉ |ÉEò]õ ½þÉäiÉÒ ½è, VÉ¤É +ÊvÉEòiÉ¨É
+ÉèºÉiÉ, If vÉÉ®úÉ =ºÉ¨Éå ºÉä ±ÉMÉÉiÉÉ®ú |É´ÉÉÊ½þiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ*

+ÊvÉEòiÉ¨É Ê´É{É®úÒiÉ vÉÉ®úÉ (Maximum reverse current): Ivr VÉÉä
+ÊvÉEòiÉ¨É Ê´É{É®úÒiÉ ´ÉÉä±]iÉÉ, PIV |ÉªÉÖCiÉ ½þÉäxÉä {É®ú b÷ÉªÉÉäb÷ ¨Éå ºÉä |É´ÉÉÊ½þiÉ
½ÉäþiÉÒ ½èþ*

+ÊvÉEòiÉ¨É +OÉ ºÉVÉÇ (surge) vÉÉ®úÉ (Maximum forward surge
current) : Is VÉÉä b÷ÉªÉÉäb÷ ¨Éå ºÉä ºÉ¨ÉªÉ Eäò ÊxÉÎ¶SÉiÉ Eò¨É +ÆiÉ®úÉ±É ¨Éå ºÉä
|É´ÉÉ½þ ½Éä ºÉEòiÉÉ ½èþ*

+ÊvÉEòiÉ¨É ºÉÆÊvÉ iÉÉ{É (Maximum junction temperature): Êb÷OÉÒ
ºÉå]õÉOÉäb÷ ¨Éå, VÉÉä b÷ÉªÉÉäb÷ ºÉÆÊvÉ EòÉä IÉÊiÉOÉºiÉ ÊEòªÉä Ê¤ÉxÉÉ ªÉÉ ´É½þ EòÉªÉÇ ÊVÉºÉEäò
Ê±ÉB ´É½þ ¤ÉxÉÉ ½èþ, ù=ºÉä ÊEòºÉä Ê¤ÉxÉÉ, ºÉ½þxÉ Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½éþ*

b÷ÉªÉÉäb÷ Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇiÉÉ+Éåä Eäò EòÉäb (Manufacturer’s code of diodes)÷:
b÷ÉªÉÉäb÷ {É®ú ]õÉ<{É xÉ¨¤É®ú ̈ ÉÖÊpùiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* VÉ¤É <ºÉ ]õÉ<{É xÉ¨¤É®ú EòÉä ÊxÉ¨ÉÉÇiÉÉ
EòÒ {ÉÖÎºiÉEòÉ ºÉä näùJÉÉ VÉÉªÉä iÉÉä b÷ÉªÉÉäb÷ Eäò ÊEºÉÒò ÊxÉÎ¶SÉiÉ ]õÉ<{É xÉ¨¤É®ú Eäò
Ê±ÉªÉä Ê´ÉºiÉÞiÉ Ê´ÉÊxÉnæù¶É |ÉÉ{iÉ ½þÉä ºÉEòiÉä ½èþ*

b÷ªÉÉäb÷ iÉlÉÉ +xªÉ {ÉÖVÉÉç VÉÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ÊxÉ¨ÉÉÇiÉÉ+Éä uùÉ®úÉ ÊxÉÌ¨ÉiÉ ½èþ ̈ ÉäÆ ̈ ÉÉxÉEòÒEò®úhÉ
±ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB {ÉÖVÉÉç Eäò ={ÉªÉÉäMÉEòiÉÉÇ Eäò xÉÉ¨É Eäò Ê±ÉB, ÊxÉ¨ÉÉÇiÉÉ+Éä iÉlÉÉ
|É¨ÉÉÊhÉEò ºÉÆºlÉÉ+Éå xÉä EÖòUô ÊxÉÎ¶SÉiÉ +ÆiÉ®úÉ¹õ]õÅÒªÉ ¨ÉÉxÉEò ºÉä]õ ÊEòªÉä ½èþ* ¨ÉÖJªÉ
=tÉäMÉÉä ¨ÉÉxÉEò +ÆEòxÉ {ÉuùÊiÉ EòÉ ªÉ½þÉÄ {É®ú ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ*

1 JEDEC ]õÉ<Ç{É EòÉähÉ (The JEDEC type code) : USA  ¨Éä
EIA xÉä 1N, 2N ]õÉ<Ç{É ÊVÉºÉä ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ °ü{É ºÉä JEDEC ]õÉ<Ç{É Eò½þiÉä ½èþ,
ÊVÉºÉä Ê´É¶´É´ªÉÉ{ÉÒ º´ÉÒEÞòòÊiÉ Ê¨É±ÉÒ ½èþ, EòÉ BEò ®úÊVÉº]õ®ú ¤ÉxÉÉªÉÉ ½èþ*

1N EòÉä BEò ºÉÆÊvÉ Eäò ºÉÉlÉ +vÉÇSÉÉ±ÉEò Eäò Ê±ÉB ={ÉºÉMÉÇ EòÒ iÉ®ú½þ ={ÉªÉÉäMÉ
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* =nùÉ½þ®úhÉ Eäò Ê±ÉB ºÉ¦ÉÒ 1N {ÉÖVÉæ, b÷ÉªÉÉäb÷ EòÉä ºÉÆnù¦ÉÇ Eò®úiÉä
½èþ, CªÉÉäÊEò b÷ÉªÉÉäb÷ EòÒ BEò ºÉÆÊvÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* <ºÉÒ iÉ®ú½þ ºÉä, ={ÉºÉMÉÇ 2N EòÉ
={ÉªÉÉäMÉ, nùÉä ºÉÆÊvÉ Eäò {ÉÖVÉÉÇ Eäò Ê±ÉB ={ÉªÉÉäMÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, <iªÉÉnùÒ*

2 The PRO-ELECTRON ]õÉ<{É EòÉäb÷ (The PRO-ELECTION
type code) :  ªÉÚ®úÉä{ÉÒªÉ ¨ÉÆä |ÉÉä <±ÉäC]õÅÉxÉ +ÆiÉ®úÉ¹]õÅÆÒªÉ ºÉÆºlÉÉ xÉä |ÉÉä
<±ÉäC]õÅÉäxÉ ]õÉ<Ç{É EòÉ BEò ®úÊVÉº]õ®ú ¤ÉxÉÉªÉÉ ½èþ, ÊVÉºäÉ ªÉÚ®úÉä{É ̈ Éå ́ ªÉÉ{iÉ º´ÉÒEòÞÊiÉ
Ê¨É±ÉÒ ½èþ*

|ÉÉä <±ÉäC]õÅÉxÉ {ÉuùÊiÉ ¨Éå {ÉÖVÉÉæ ¨Éå ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ ½þÉäiÉä ½éþ

• ={É¦ÉÉäCiÉÉ Eäò ={ÉEò®úhÉÉä Eäò Ê±ÉB nùÉä +IÉ®ú iÉlÉÉ +ÉÆÊEòòiÉ EòÉäb÷ ½þÉäiÉÉ ½èþ
(=nùÉ½þ®úhÉ Eäò Ê±ÉB, BY127)  iÉlÉÉ <iªÉÉnùÒ

• +ÉètÉäÊMÉEò ={ÉEò®úhÉÉä Eäò Ê±ÉB iÉÒxÉ +IÉ®ú iÉlÉÉ +ÉÆÊEòEò EòÉäb÷ ½þÉäiÉÉ ½èþ
(=nùÉ½þ®úhÉ Eäò Ê±ÉB, ACY17 iÉlÉÉ <iªÉÉnùÒ)*

|ÉÉä <±ÉäC]õÅÉxÉ ]õÉ<Ç{É EòÉäb÷ ¨Éå |ÉlÉ¨É +IÉ®ú, ={ÉEò®úhÉ EòÉä ¤ÉxÉÉxÉä ¨Éå ={ÉªÉÉäMÉ
½ÖþB +vÉÇSÉÉ±ÉEò Eäò |ÉEòÉ®ú EòÉä ºÉÆEäòiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* =nùÉ½þ®úhÉ A ºÉä |ÉÉ®Æú¦É ½þÉäxÉä

´ÉÉ±Éä ={ÉEò®úhÉ xÉ¨¤É®ú VÉ®ú¨ÉäÊxÉªÉ¨É Eäò ¤ÉxÉä ½äþiÉä ½èþ, +Éè®ú +ÉMÉä Eäò Ê´É´É®úhÉ
iÉlÉÉ =nùÉ½þ®úhÉ Eäò Ê±ÉB b÷ÉªÉÉäb÷ +ÉÆEòc÷É {ÉÖÎºiÉEòÉ EòÉä näùJÉå Eò®åú*

ÊuùiÉÒªÉ iÉlÉÉ iÉÞiÉÒªÉ +IÉ® {ÉÖVÉÉç +xÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉä EòÉä ºÉÆEäòiÉ Eò®úiÉÉ ½è* =nùÉ½þ®úhÉ,
]õÉ<Ç{É EòÉäb÷ BY127 ̈ Éå ÊuùiÉÒªÉ +IÉ®ú Y ºÉÆEäòiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ ÊEò ªÉ½þ Ênù¹]õEòÉ®úÒ
b÷ÉªÉÉäb÷ ½èþ*

ÊuùiÉÒªÉ iÉlÉÉ iÉÞiÉÒªÉ +IÉ® Eäò ¤ÉÉnù EòÉ +ÆEò, =ºÉEäò Ê´ÉºiÉÞiÉ ´ÉÉä±]õiÉÉ, vÉÉ®úÉ
iÉlÉÉ iÉÉ{É Eäò Ê´ÉÊxÉnäùÇ¶É EòÉ EòÉäb÷ xÉ¨¤É®ú ½é*

3 JIS ]õÉ<Ç{É EòÉäb (The JIS type code) : VÉÉ{ÉÉxÉ ̈ Éå JIS (VÉÉ{ÉÉxÉÒ
+ÉètÉäÊMÉEò ¨ÉÉxÉEò) EòÉäb÷ ={ÉªÉÉäMÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* {ÉÖVÉÉæ EòÉä xÉ¨¤É®ú Eò®úxÉä EòÒ ªÉ½þ
{ÉuùÊiÉ ±ÉMÉ¦ÉMÉ ºÉ´ÉḈ ªÉÉ{ÉÒ ½è*þ <ºÉ {ÉuùÊiÉ ¨Éå, ºÉ¦ÉÒ {ÉÖVÉÉæ Eòä xÉ¨¤É®ú 2S ºÉä
|ÉÉ®Æú¦É ½þÉäiÉä ½èþ, <ºÉEäò ¤ÉÉnù +IÉ®ú Ê¡ò®ú +xÉäEò xÉ¨¤É®*ú =nùÉ½þ®úhÉ : 2SB364,
S Eäò ¤ÉÉnù Eäò +IÉ®ú EòÉ, ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ +Ê¦É|ÉÉªÉ ½èþ*

A = pnp hf

B = pnp if

c = npn hf

d = npn if

EÖòUô {ÉÖVÉæ {É®ú ]õÉ<Ç{É xÉ¨¤É®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ VÉÉä >ð{É®ú Eò½äþ MÉB ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ +ÆiÉ®úÉÇ¹]ÅõÒªÉ
¨ÉÉxÉEò ºÉä ¨ÉäSÉ xÉ½þÒ Eò®úiÉä ½èþ* Ê¡ò®,ú ªÉä ]õÉ<Ç{É xÉ¨¤É®ú, ´ªÉÎCMÉiÉ ÊxÉ¨ÉÉÇiÉÉ Eäò
Ê±ÉB Ê´ÉÊ¶É¹]õ ½è* <xÉ EòÉäb÷Éä EòÉä ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉ:, ÊxÉ¨ÉÉÇiÉÉ Eäò ½þÉ>ðºÉ úEòÉäb÷ Eò½þÉ
VÉÉiÉÉ ½èþ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ªÉä ]õÉ<Ç{É xÉ¨¤É®ú BEò ªÉÉ +ÊvÉEò +xiÉ®úÉ¹]õÅÒªÉ ¨ÉÉxÉEò EòÒ
{ÉÖÎ¹]õ Eò®úiÉä ½èþ* ±ÉMÉ¦ÉMÉ ºÉ¦ÉÒ ¨ÉÉxÉEò b÷ÉªÉÉäb÷ +ÉÆEòc÷É {ÉÖÎºiÉEòÉ ¨Éå |ÉÊºÉuù
½þÉ>ðºÉ EòÒ ºÉÚSÉÒ nùÒ MÉ<Ç ½éþ*

+xÉÖnäù¶ÉEò, ÊEòºÉÒ |ÉÊºÉr b÷ÉªÉÉäb÷ +ÉäEòb÷É {ÉÖÎºiÉEòÉ EòÉä näùJÉ Eò®ú +É{ÉEäò IÉäjÉ
ºÉä ºÉ¨¤ÉÆÊvÉiÉ EöòÖUô ÊxÉ¨ÉÉÇiÉÉ+Éä Eäò ½þÉ>ðºÉ úEòÉäb EòþÉä ¤ÉiÉÉ ºÉEòiÉä ½èþ* BE +ÉÆEòbÃ÷É
{ÉÖÎºiÉEòÉ, 4 |ÉÊ¶ÉIÉhÉÌlÉªÉÉä Eä |ÉiªÉäEò ¤ÉèSÉ EòÉä nåù* EòÉ±Éä / ºÉ¡äònù ¤ÉÉäb÷Ç {É®ú EÖòUô
b÷ÉªÉÉäb÷ ]õÉ<Ç{É EòÉäb÷ Ê±ÉJÉä iÉlÉÉ ¤ÉèSÉ EòÉä Ê´ÉÊxÉnæù¶É {ÉiÉÉ ±ÉMÉÉxÉä EòÉä Eò½åþú*

b÷ÉªÉÉäb÷ iÉÖ±ªÉÉÆEò (Doide equivalent): BäºÉä +xÉäE +´ÉºÉ® +ÉiÉä ½è,
Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: VÉ¤É <±ÉäC]õÅÉÊxÉEòÒ {ÉÊ®ú{ÉlÉ EòÒ ºÉä́ ÉÉ<Ç Eò®úxÉÉ ½Éäþ iÉÉä ÊEòºÉÒ Ê´É¶Éä¹É
]õÉ<Ç{É xÉ¨¤É®ú úEäò b÷ÉªÉÉäb÷ Eäò Ê±ÉB |ÉÊiÉºlÉ{ÉxÉÉ Ê¨É±ÉxÉÉ ºÉ¨¦É´É xÉ ½þÉä* BäºÉÒ
ÎºlÉÊiÉªÉÉå ¨Éå ¤Énù±Éä VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä Eäò ÊxÉEò]õiÉ¨É Ê´ÉÊxÉnæù¶É Eäò b÷ÉªÉÉäb÷ |ÉÉ{iÉ ÊEòªÉÉ
VÉÉ ºÉEòiÉä ½èþ*

=nùÉ½þ®úhÉ: {ÉÊ®ú{ÉlÉ ¨Éå b÷ÉªÉÉäb÷ù 1N 4007 nùÉä¹É{ÉÚhÉÇ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, iÉlÉÉ
ªÉÊnù 1N 4007 º]õÉEò (¦Éhb÷É®ú) ̈ Éå ={É±É¤vÉ xÉ ½þÉä iÉÉä, 1N 4007 Eäò ºlÉÉxÉ
{É®ú BY 127 EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ CªÉÉäÊEò ´É½þ 1N 4007 Eäò
iÉÖ±ªÉÉÆEò ½è*

EÖòUô +ÉÆEòbÃ÷É {ÉÖÎºiÉEòÉ ¨Éå iÉÖ±ªÉÉÆEò EòÒ ºÉÚSÉÒ nùÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ *

b÷ÉªÉÉäb÷ EòÉ ́ ÉMÉÔEò®úhÉ (Classification of Diodes) :

1 =xÉEäò vÉÉ®úÉ ´É½þxÉ Eò®úxÉä EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ/ ¶ÉÎCiÉ ºÉ½þxÉ Eò®úxÉä EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ {É®ú
+ÉvÉÉÊ®úiÉ, b÷ÉªÉÉäb÷ EòÉä ÊxÉ¨xÉÉxÉÖºÉÉ®ú ´ÉMÉÔEò®úhÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ

• Eò¨É ¶ÉÎCiÉ Eäò b÷ÉªÉÉäb (low power diodes)

Eäò´É±É +xÉäEò Ê¨É±ÉÒ´ÉÉì]õ EòÒ ¶ÉÊCiÉ ½þÒ |É½þºiÉxÉ Eò®ú ºÉEòiÉä ½èþ*

{ÉÉ´É®ú : <±ÉäC]ÅõÒÊ¶ÉªÉxÉ - (NSQF ºiÉ®ú 5) -  +¦ªÉÉºÉ 4.1.162 ºÉä ºÉ¨¤ÉÆÊvÉiÉ ÊºÉrùÉÆiÉ
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• ¨ÉvªÉ¨É ¶ÉÎCiÉ Eäò b÷ÉªÉÉäb (medium power diodes)

Eä́ É±É +xÉäEò ´ÉÉì]õ EòÒ ¶ÉÎCiÉ ½Ò |É½þºiÉþxÉ Eò®ú ºÉEòiÉä ½èþ*

• =SSÉ ¶ÉÎCiÉ Eäò b÷ÉªÉÉäb ÷ (high power diodes)

+xÉäEò 100 ´ÉÉ]õ EòÉä ¶ÉÎCiÉ EòÉä |É½þºiÉxÉ Eò®ú ºÉEòiÉä ½èþ*

2 =xÉEäò ̈ ÉÖJªÉ +xÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉä {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ, b÷ÉªÉÉäb÷ EòÉä ÊxÉ¨xÉÉxÉÖºÉÉ®ú ́ ÉMÉÔEÞòiÉ
ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ*

• ÊºÉMxÉ±É b÷ÉªÉÉäb ÷ (Signal diodes)

ºÉÆSÉÉ®ú {ÉÊ®ú{ÉlÉú VÉèºÉä ®äúÊb÷ªÉÉ Ê®úÊºÉ´É®ú <iªÉÉnùÒ ¨Éå ={ÉªÉÉäMÉ ½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä
Eò¨É ¶ÉÉÎCiÉ Eäò b÷ÉªÉÉäb÷, ÊºÉMxÉ±É {ÉiÉÉ ±ÉMÉÉxÉä iÉlÉÉ Ê¨ÉÏCºÉMÉ Eäò Ê±ÉªÉä*

• Îº´ÉËSÉMÉ b÷ÉªÉÉäb÷ (Switching diodes)

{ÉÊ®ú{ÉlÉÉäÆ ¨Éå ¶ÉÒQÉ +ÉìxÉ/ +Éì¡ò ÎºSÉxÉ Eäò Ê±ÉªÉä Êb÷ÊVÉ]õ±É <±ÉäC]õÅÉÊxÉEòÒ
<iªÉÉnùÒ VÉèºÉä Îº´ÉSÉxÉ {ÉÊ®ú{ÉlÉÉä ¨Éå ={ÉªÉÉäMÉ ½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä Eò¨É ¶ÉÎCiÉ Eäò
b÷ÉªÉÉäb÷*

• Ênùô¹]õEòÉ®úÒ b÷ÉªÉÉäb (Rectifier diodes)

AC EòÉä DC ´ÉÉä±]iÉÉ ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉªÉä, <±ÉäC]õÅÉÊxÉEòÒ
{ÉÊ®ú{ÉlÉÉä Eäò Ê±ÉªÉ,ä ¶ÉÎCiÉ |ÉnùÉªÉ ¨Éå ={ÉªÉÉäMÉ ½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä ¨ÉvªÉ¨É ºÉä =SSÉ
¶ÉÊCiÉ*

3 ={ÉªÉÉäMÉ ½Öþ<Ç ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ EòÒ iÉEòxÉÒEò {É®ú +ÉvÉÊ®úiÉ, b÷ÉªÉÉäb÷ EòÉä ÊxÉ¨xÉÉxÉÖºÉÉ®ú
´ÉMÉÔEÞòiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½è*

• {´ÉÉ<Æ]õ EòÉx]äõC]õ (Ê¤ÉxnÖù ºÉ¨{ÉEÇò) b÷ÉªÉÉäb (point contact diodes)

UôÉä]äõ VÉ®ú¨ÉäÊxÉªÉ¨É (Ge) ªÉÉ ÊºÉ±EòxÉ (Si) {É® únùÉ¤É Eäò ºÉÉlÉ VÉÖbÃä÷ BEò
vÉÉiÉÖ EòÒ ºÉÖ<Ç*

• ºÉÆÊvÉ (VÉÆC¶ÉxÉ) b÷ÉªÉÉäb (Junction diodes)

+vÉÇ SÉÉ±ÉEò {ÉnùÉlÉÇ {É®ú P iÉlÉÉ N {ÉnùÉlÉÇ EòÉä Ê´ÉºÉ®hÉ (diffuse) Eò®úEäò
ªÉÉ ¤ÉfÃøÉ Eò®ú ªÉÉ Ê¨É¸ÉhÉ ºÉä ¤ÉxÉÉªÉä VÉÉiÉä ½èþ*

b÷ÉªÉÉäb÷ {ÉäËEòMÉ Eäò |ÉEòÉ® (Types of diode packaging): b÷ÉªÉÉäb÷
{É®ú nùÒ MÉ<Ç {ÉèEò Eò®úxÉä EòÉ |ÉEòÉ®, ¨ÉÖJªÉiÉ: b÷ÉªÉÉäb÷ Eäò vÉÉ®úÉ ´É½þxÉ EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ
{É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* Eò¨É ¶ÉÎCiÉ Eäò b÷ÉªÉÉäb÷ ªÉÉ iÉÉä EòÉìSÉ ªÉÉ {±ÉÉÎº]õEò
{ÉäÊEòÆMÉ ¨Éå ½þÉäiÉä ½èþ* ¨ÉvªÉ¨É ¶ÉÎCiÉ Eäò b÷ÉªÉÉäb÷ ªÉÉ iÉÉä {±ÉÉÎº]õEò ªÉÉ vÉÉiÉÖ EòÒ
{ÉäËEòMÉ ¨Éå ½þÉä ºÉEòiÉä ½éþ* =SSÉ ¶ÉÎCiÉ Eäò b÷ÉªÉÉäb÷, +{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉÒªÉ °ü{É ºÉä ªÉÉ
iÉÉä vÉÉiÉÖ Eäò EäòxÉ ´ÉÉ±Éä ªÉÉ ÊºÉ®äúÊ¨ÉEò {ÉäÊEòÆMÉ Eäò ½þÉä ºÉEòiÉä ½èþ* =SSÉ ¶ÉÊCiÉ
b÷ÉªÉÉäb÷ ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉ: º]õb-+É®úÉä½þhÉ |ÉEòÉ®ú Eäò ½þÉäiÉä ½èþ*

+ÉäÀ¨ÉÉ{ÉÒ Eä ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä Ênù¹]EòÉ®Ò b÷ÉªÉÉäb EòÉ {É®ÒIÉhÉ (Testing
rectifier diodes using ohmmeter): BE ºÉ®±É +ÉäÀ¨ÉÉ{ÉÒ EòÉ
={ÉªÉÉäMÉ, b÷ÉªÉÉäb EÒ ÎºlÉÊiÉ EÉä ¶ÉÒQÉiÉÉ ºÉä {É®úÒIÉhÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉªÉä ÊEòªÉÉ
VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* {É®úÒIÉhÉ EòÒ <ºÉ Ê´ÉÊvÉ ̈ Éå, b÷ÉªÉÉäb÷ Eäò |ÉÊiÉ®úÉävÉ EòÉä +OÉ iÉlÉÉ
Ê´É{É®úÒiÉ +Ê¦ÉxÉÊiÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉ EòÉä =ºÉEòÒ ÎºlÉÊiÉ ºÉÖÊxÉÎ¶SÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉªÉä
VÉÉÄSÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ*

|ÉiªÉÉº¨É®úhÉ Eò®åú ÊEò |ÉÊiÉ®úÉävÉ Eäò {É®úÉºÉ ¨Éå +ÉäÀ¨ÉÉ{ÉÒú ªÉÉ ¤É½Öþ¨ÉÉ{ÉÒ Eäò
+Ænù®ú BEò ¤Éè]õ®úÒ ½þÉäMÉÒ* ªÉ½þ ¤Éè]õ®úÒ ´ÉÉä±]iÉÉ, (Fig 7) ¨Éå nù¶ÉÉÇªÉä MÉªÉä
+xÉÖºÉÉ®ú ̈ ÉÉ{ÉÒ Eäò ]õÌ¨ÉxÉ±É Eäò ±ÉÒc÷ Eäò ºÉÉlÉ ̧ ÉähÉÒ Gò¨É ̈ Éå +ÉiÉÉ ½èþ* (Fig 7)
¨Éå ±ÉÒb÷ A vÉxÉÉi¨ÉEò ±ÉÒb÷, B @ñhÉÉi¨ÉEò ½èþþ*

ªÉÊnù |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå ¨ÉÉ{ÉÒú EòÒ ±ÉÒb÷ EòÒ wÉÖ́ ÉiÉÉ ¨ÉÉ±ÉÚ̈ É xÉ ½þÉä iÉÉä, ¨ÉÉ{ÉÒ
Eäò ±ÉÒb÷ EòÒ wÉÖ́ ÉiÉÉ EòÉä, +ÉäÀ¨ÉÉ{ÉÒ ]õÌ¨ÉxÉ±É Eäò ¨ÉvªÉ ´ÉÉä±]¨ÉÉ{ÉÒõ
EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®úEäò YÉÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ*

ªÉÊnù +ÉäÀ¨ÉÉ{ÉÒú EòÒ vÉxÉÉi¨Eò ±ÉÒb÷, (Fig 7) ¨Éå ±ÉÒb÷ A, b÷ÉªÉÉäb÷ Eäò BxÉÉäb÷
ºÉä iÉlÉÉ @ñhÉÉi¨ÉEò (±ÉÒb B) EèlÉÉäb÷ ºÉä VÉÖb÷Ò ½þÉä iÉÉä, b÷ÉªÉÉäb÷ +OÉ +Ê¦ÉxÉÊiÉ
EòÉ ½þÉäMÉÉ* vÉÉ®úÉ |É´ÉÉÊ½þiÉ ½ÉäþMÉÒ iÉlÉÉ ¨ÉÉ{ÉÒ Eò¨É |ÉÊiÉ®úÉävÉ EòÉä ºÉÆEäòiÉ
Eò®äúMÉÉ*

nÚùºÉ®úÒ iÉ®ú¡ò, ªÉÊnù ¨ÉÉ{ÉÒ EòÒ ±ÉÒb÷ EòÉä Ê´É{É®úÒiÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ VÉÉªÉä iÉÉä, b÷ÉªÉÉäb÷
Ê´É{É®úÒiÉ +Î¦ÉxÉÊiÉ EòÉ ½þÉäMÉÉ* ¤É½ÖþiÉ Eò¨É vÉÉ®úÉ |É´ÉÉÊ½þiÉ ½ÉäþMÉÒ, CªÉÉäÊEò
+SUôÉ b÷ÉªÉÉäb÷ EòÉ ¤É½ÖþiÉ =SSÉ |ÉÊiÉ®úÉävÉ ½þÉäMÉÉ, VÉ¤É ´É½þ Ê´É{É®úÒiÉ +Ê¦ÉxÉÊiÉ
EòÉ ½þÉäMÉÉ, iÉlÉÉ ¨ÉÉ{ÉÒú ¤É½ÖþiÉ =SSÉ |ÉÊiÉ®úÉävÉ EòÉ ºÉÆEäòiÉ Eò®äúMÉÉ*

={É®úÉäCiÉ {É®úÒIÉhÉ Eò®úiÉä ºÉ¨ÉªÉ ªÉÊnù +OÉ (forward) iÉlÉÉ Ê´É{É®úÒiÉ (reverse)
+Ê¦ÉxÉÊiÉ (biased) nùÉäxÉÉä ¨Éå ¤É½ÖþiÉ Eò¨É |ÉÊiÉ®úÉävÉ nù¶ÉÉÇiÉÉ ½èþ iÉÉä Ê¡®úõ
{É®úÒIÉhÉ ÊEòªÉä VÉÉ ®ú½ä b÷ÉªÉÉäb÷, IÉÊiÉOÉºiÉ ½èþ iÉlÉÉ +ÊvÉEò Ê´ÉÊ¶É¹]õ °ü{É ºÉä
±ÉPÉÖ{ÉÊlÉiÉ ½éþ* nÚùºÉ®úÒ iÉ®ú¡ò, b÷ÉªÉÉäòb÷ EòÉä JÉÖ±ÉÉ iÉ¤É Eò½þÉì VÉÉiÉÉ ½éþ VÉ¤É,
¨ÉÉ{ÉÒ +OÉ iÉlÉÉ Ê´É{É®úÒiÉ +Ê¦ÉxÉÊiÉ nùÉäxÉÉä ÎºlÉÊiÉªÉÉå ¨Éå ¤É½ÖþiÉ =SSÉ |ÉÊiÉ®úÉävÉ
nù¶ÉÉÇiÉÉ ½èþ*

b÷ÉªÉÉäb {É® QÉÖ´ÉiÉÉ EòÉ ÊSÉx½þÉÆEòxÉ (Polarity marking on the
diodes) : b÷ÉªÉÉäb EòÉ EèòlÉÉäb ÊºÉ®úÉ, ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉ: BE ´ÉÞiÉÉEòÉ® ¤Éèxb÷ ºÉä ªÉÉ
b÷Éì] ºÉä vÉxÉ (+) Eä ÊSÉx½þ ºÉä +ÆÊEòiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* EöòÖUô b÷ÉªÉÉäb÷Éä ¨Éå b÷ÉªÉÉäb÷ EòÉ
ÊSÉx½þ VÉÉä º´ÉÆªÉ wÉÖ́ ÉiÉÉ EòÉ ºÉEåòiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ, b÷ÉªÉÉäb÷ EòÒ EòÉªÉ {É®ú ¨ÉÖÊpùiÉ
ú½ÉäþiÉÉ ½èþ*

Ê´ÉÊ¶É¹]õ b÷ÉªÉÉäb÷ (Special diodes): ºÉ¦ÉÒ b÷ÉªÉÉäb÷ ¨ÉÚ±ÉiÉ: PN ºÉÆÊvÉ
b÷ÉªÉÉäb÷ ½èþ +Éè®ú +xÉÖ|ÉªÉÉäMÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ¤ÉxÉÉªÉä VÉÉiÉä ½åþ* Eò<Ç |ÉEòÉ®ú Eäò
Ê´ÉÊ¶É¹]õ =qäù¶ªÉ ½äþiÉÖ b÷ÉªÉÉäb÷ ½èþ, ÊVÉxÉ¨Éå VÉäxÉ®ú b÷ÉªÉÉäb÷ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ ´ÉÉä±]äõVÉ
ÊxÉªÉÉ¨ÉEò Eäò °ü{É ¨Éå ¤É½ÖþiÉÉªÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ*
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VÉäxÉ®ú b÷ÉªÉÉäb÷ (Zener diode): ªÉ½þ Ê´É¶Éä¹É °ü{É ºÉä ´ÉÉä±]äõVÉ ÊxÉªÉÉ¨ÉEò Eäò
Ê±ÉB ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ¤É½ÖþiÉ |ÉEòÉ®ú Eäò ´ÉÉä±]äõVÉ ÊxÉªÉÉ¨ÉEò VÉäxÉ®ú b÷ÉªÉÉäb÷
{ÉÉªÉä VÉÉiÉä ½éþ*

ªÉ½þ BEò PN ºÉÆÊvÉ b÷ÉªÉÉäb÷ ½èþ ÊVÉºÉä +iªÉÊvÉEò b÷ÉäË{ÉMÉ Eò®úEäò ´ÉÉä±]äõVÉ
ÊxÉªÉÉ¨ÉEò =qäù¶ªÉ Eäò Ê±ÉB ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ¡òÉ®ú´ÉbÇ÷ ¤ÉÉªÉºÉ ¨Éå <ºÉEòÉ
+Ê¦É±ÉÉIÉÊhÉEò (characteristic) (´ÉÉä±]äõVÉ Eò®Æú]õ ´ÉGò) ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ
±ÉäÊEòxÉ <ºÉEòÉ +Ê¦É±ÉÉÊhÉEò (VI) BEòÉBEò ¤Énù±É VÉÉiÉÉ ½èþ VÉ¤É <ºÉä Ê®ú´ÉºÉÇ
¤ÉÉªÉºÉ ºÉä VÉÉäc÷É VÉÉiÉÉ ½èþ*

Ê®ú´ÉºÉÇ ¤ÉÉªÉºÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå Eäò´É±É ±ÉÒEäòVÉ Eò®Æú]õ ¨ÉÉ<GòÉä BÎ¨{ÉªÉ®ú EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ
¨Éå |É´ÉÉÊ½þiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* VÉ¤É Ê®ú´ÉºÉÇ ´ÉÉä±]äõVÉ ÊEòºÉÒ Ê´ÉÊ¶É¹]õ iÉªÉ ÊEòªÉä MÉªÉä
´ÉÉä±]äõVÉ {É®ú {É½ÖÄþSÉ VÉÉiÉÉ ½èþ iÉÉä ºÉÆÊvÉ ]Úõ]õ VÉÉiÉÉ ½èþ* ÊVÉºÉä VÉäxÉ®ú ¦ÉÆVÉxÉ
(avalanche breakdown) Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ*

VÉ¤É ÊxÉªÉiÉ ´ÉÉä±]äõVÉ {É®ú =SSÉ vÉÉ®úÉ |É´ÉÉÊ½þiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ´ÉÉä±]äõVÉ ±ÉMÉÉiÉÉ®ú
ÊxÉªÉiÉ ®ú½þiÉÉ ½è* +ÉMÉä ªÉÊnù ́ ÉÉä±]äõVÉ ̈ Éå ́ ÉÞÊrù ½þÉäiÉÒ ½èþ iÉÉä vÉÉ®úÉ +SÉÉxÉEò ¤Égø
VÉÉiÉÉ ½èþ* Fig 8 VÉäxÉ®ú b÷ÉªÉÉäb÷ EòÉ Ê®ú´ÉºÉÇ ¤ÉÉªÉºÉ +Ê¦É±ÉÉIÉÊhÉiÉ |ÉnùÌ¶ÉiÉ
Eò®úiÉÉ ½èþ*

{ÉÉ´É®ú : <±ÉäC]ÅõÒÊ¶ÉªÉxÉ - (NSQF ºiÉ®ú 5) -  +¦ªÉÉºÉ 4.1.162 ºÉä ºÉ¨¤ÉÆÊvÉiÉ ÊºÉrùÉÆiÉ

Few more special diodes listed below in Table 1

Sl.No Name Purpose Symbol

1 LED Light emitting diode - exhibits light in conduction

2 TUNEL or ESAKI Un effected by change in temperature

3 SCHOTTKY Fast switching

4 VARICAP Varactor -Variable capacitance diode or tuning diode

5 SCHOKLEY Constant current diode

6 PHOTO DIODE Light dependent diode

7 IMPATT DIODE Heavily doped PN layers

8 PIN DIODE Low capacitance switching


